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tre (2) deyien ik "pé’“ dudi t deuxi ene registre (3); at

" un noyen s"rﬁ o Ineﬁtga %85 devant itre retarde par la ligne

Aretard a une source de signal d'entree (33), A une

el ect rode g&Hc{éﬁséqn%gl&Jel e (9) de ladite ligne 7

les premier et deuxiéme registres (2, 3) ont
'\\/ sensiblement la méme capacité maximale de 40
traitement de charge que ladite ligne & retard 2
CCD(1);et
qu'il est prévu :
un moyen de commande (34) permettant
de commander ie deuxiéme registre (3) defagon 45
que le signal de sortie dudit deuxidme registre (3) -
devienne un signal correspondant 4 ladite capa-
cité maximale de traitement de charge ;
un moyen (31) servant & renvoyer un si-
gnal de sortie dudit moyen comparateur (5) ala o
source d'entrée (6a) dudit premier registre (2) de
fagon que le signal de sortie dudit premier regis-
tre (2) devienne égal au signal de sortie dudit
deuxidme registre (3); et
, un moyen servant & appliquer un signal 55
devant &tre retardé par la ligne & retard 4 CCD,
qui vient d'une source de signal d'entrée (33), &
une électrode de grille d'entrée (9) de ladite ligne



